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摘要(译)

像素单元驱动电路及其方法，像素单元和显示装置可以改善OLED面板的
亮度均匀性。像素单元驱动电路包括驱动薄膜晶体管（DTFT），匹配薄
膜晶体管（MTFT），信号擦除薄膜晶体管（ETFT），充电控制单元（ 
31 ），驱动控制单元（ 32 ）和存储电容器（Cs）。驱动薄膜晶体管
（DTFT）的栅极与存储电容器（Cs）的第一端连接，并通过充电控制单
元与驱动电源（VDD）连接（ 32 ）其源极与驱动电源（VSS）连接，其
漏极与OLED连接。信号擦除薄膜晶体管（ETFT）的栅极和漏极与存储
电容器（Cs）的第二端连接，信号擦除薄膜晶体管（ETFT）的源极与栅
极和漏极连接。匹配薄膜晶体管的一部分，并通过充电控制单元（ 31 ）
与数据线连接。匹配薄膜晶体管（MTFT）的源极与存储电容器（Cs）
的第二端连接。
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